Laboratorinis darbas Nr. 11

Sviesos diody elektrinis ir optinis triuk§mai bei jy koreliacijos
koeficientas

Darbo uzduotis:

1. Mokéti paaiskinti §viesos diody veikimo principa. Zinoti triuk§my atsiradimo prieZastis §viesos dioduose.
2.Susipazinti su darbo maketu ir mokéti paaisSkinti tyrimams naudojamos aparatiiros veikima.

3.ISmatuoti Sviesos diodo voltamperinge bei spinduliuotés charakteristikas, esant kambario temperatirai ir
keiciant srovés stiprj nuo 4mA iki 160mA.

4.Nubrézti spinduliuotés iSeigos priklausomybe (dP/dl) nuo srovés stiprio.

5.1Smatuoti Sviesos diodo optiniy ir elektriniy fliuktuacijy spektrinio tankio spektrus ( dazniy intervale nuo
20Hz iki 20 kHz), o taip pat optinio ir elektrinio triukSmy koreliacijos koeficiento priklausomybe¢ diodu
tekancios srovés.

6.15 iSmatuoty triukSmy spektry, apskaiciuoti Sviesos diody triukSmy priklausomybes nuo srovés, esant trims
skirtingiems dazniams.

7. Pateikti gauty eksperimentiniy tyrimy rezultaty grafikus, suformuluoti svarbiausias darbo iSvadas.
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(proporcingy Sviesos diodo spinduliuotés galios fliuktuacijoms) dispersija tame paciame daZniy intervale Af.
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